Vortragsreine

Monolithisches Rontgeninterferometer

Vortrag am Donnerstag, 24.05.2007
um 19:00 Uhr

Dr. Ulrich Kuetgens
Physikalisch-Technische Bundesanstalt,
Arbeitsgruppe "Bestimmung der
Avogadrokonstante” (Braunschweiq)

Silizium - ein perfektes Lineal flr die
Nanowissenschaft

Die Silizium-Technologie eignet sich hervorragend
far die Herstellung von MaBverkorperungen. Sie
stellt Abmessungen bereit, die flr Strukturen in der
Mikro- und Nanotechnik typisch sind. Als Werkstoff
far eine MaBverkorperung von Langen besitzt
Silizium eine Anzahl von Eigenschaften, die
zusammen mit den Moglichkeiten der Prazisions-
bearbeitung die Realisierung von "natur-
gebundenen MaRstaben" moglich macht.

Einige relevante Gesichtspunkte, die fur Silizium in
diesem Anwendungsfall sprechen, sind Eigen-
schaften die andere natlrliche oder kunstliche
Kristalle nur eingeschrankt oder gar nicht besitzen.
Als Werkstoff flr elekironische Bauteile wird Silizium
mit einem nahezu perfekten und storstellenfreien
Kristallgitter in der industriellen Massenproduktion
hergestellt. Durch seine monokristalline Struktur
verhdlt sich Silizium z.B. in mikromechanischen
Komponenten wie ein ideal elastischer Festkorper.
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Andere wichtige Eigenschaffen sind beispielsweise
die geringe Dichte, die geringe thermische Aus-
dehnung, die nur von Quarzglas und von Invar
unterboten wird, und die relativ hohe Harte. Die
Korrosion beeintréchtigt ebbenfalls die Brauchbarkeit
eines Werkstoffs fur Normale. Silizium wird dagegen
durch seine dunne, aber sehr dichte Oxidschicht
sicher passiviert, Besondere Vorteile bietet der Ein-
satz von Silizium wegen der Verfugbarkeit geeig-
neter Kristallstalbe und Bearbeitungstechnologien.
Der Vortrag gibt Einblicke in die Herstellung von
Siliziumkristallen, erl@utert die besonderen Eigen-
schaften dieser Kristalle und stellt Mess-
moglichkeiten und Anwendungsbereiche vor.

Die hergesteliten Siliziumkorper sind durch eine ho-
mogene und zeitlich stabile Dichte charakterisiert.
Der Gifterparameter von Silizium liegt in der gleichen
GroBenordnung wie die Wellenlange von
Rontgenstrahlung. Nach den Grundlagen der
Rontgenbeugungsmethoden wird die Anwendung
zur Langenmessung in sog. Rontgeninterfero-
metem, die als interferentielle Gittermalstabe wir-
ken, betfrachtet. Diese Erkenntnisse kdnnen fur die
Bestimmung von Naturkonstanten, wie z.B. der
Avogadrokonstanten genutzt werden. Dabei
werden sowohl perfekte Korper -Siliziumkugeln- als
auch die Eigenschaften des Kristallgitters eingesetzt.
Es wird ein kurzer Uberblick Gber dieses Projekt ge-
geben, das zu einer Neudefinition der SI-Einheit der
Masse "Kilogramm" beitragen konnte.
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Weitere Termine

21.06.2007 Lichtlenksysteme auf der Basis von
Mikrospiegelarrays
Prof. Dr. Harfmut Hillmer
Universitat Kassel

20.09.2007 Partikel - Bausteine fiir Mikro- und
Nanostrukiuren
Prof. Dr. Arno Kwade,
Technische Universitat Braunschweig

18.10.2007 Neuartige mikromechanische und
nanotechnologische Komponenten
far die Sensorik, Informations- und
Medizintechnik
Prof. Dr. Harfmut Hillmer,

Universitat Kassel

Anderungen vorbehalten. Bitte entnehmen Sie die
aktuellen Informationen unserer Internetseite:
www. Upob.de/deutsch/aktivitaeten/Vortragsreine.htm

Méchten Sie einen Vortrag halten oder einen anderen
Beitrag leisten? Den Flyer per Mail erhalten? Wenden
Sie sich bitte an untenstehende Adresse.

Ansprechpartner

Heiko Klawitter CC UPCB e.V.
Email; klowitter@upob.de  Bundesallee 100
Tel. +49 (0) 531 592 5131 38116 Braunschweig

http://www.upob.de/

Veranstaltungsort

Foto: BLM

Veranstaltungsort:
Forum des
Braunschweigischen &
Landesmuseums
BLM
BUng|OTZ 1 BRAUNSCHWEIGISCHES
LANDESMUSEUM

38100 Braunschweig

24.05.2007 um 19:00 Uhr

Der Eintritt ist frei.

Veranstalter:  Nanotechnologie Kompetenzzentrum
CC UPOB e.V.

geférdert von: Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Braunschweigisches Landesmuseum
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